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okreslony jest ponizsza zaleznoscia: X = B3 - a, gdzie: X - kat zata-
czania - kat obrotu podstawy czujki (w gniezdzie; B - szerokos¢
katowa zagtebien w gniezdzie, a - szeroko$¢ katowa wystepow
w podstawie czujki.

(2 zastrzezenia)

Al (21) 409751 (22) 20141009

(51) G09B 9/00(2006.01)
GO1T 1/169 (2006.01)

(71) WYZSZA SZKOtA OFICERSKA WOJSK LADOWYCH
IM. GENERALA TADEUSZA KOSCIUSZKI, Wroctaw;
PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI | POMIAROW
PIAP Warszawa

(72) PICH ROBERT PIOTR; PELLOWSKI WITALIS;
SZYNKARCZYK PIOTR

(54) Ukfad pozoracji skazen

(57) Uktad pozoradji skazen, ktory ztozony jest z co najmniej jednej
atrapy przyrzadu do rozpoznania skazen oraz co najmniej jednego
nadajnika symulujgcego okreslone skazenie, przy czym nadajnik
zawiera urzadzenie emitujgce pole elektromagnetyczne lub ma-
gnetyczne oraz ukfad zasilania, za$ atrapa zawiera ukfad zasilania
kompatybilny ze Zrédtami zasilania oryginalnych przyrzaddw, ktory
to uktad zasila nastepujace elementy atrapy: uktad pomiaru nate-
Zenia pola elektromagnetycznego lub magnetycznego, ukfad kon-
wersji danych natezenia pola elektromagnetycznego na wskazania
wskaznika przyrzadu rozpoznania skazen.

(9 zastrzezen)

Al (21) 409639 (22) 201409 29
(51) GO9F 3/00(2006.01)

(71) BIURO INZYNIERSKIE AUTOMATYKI PRZEMYStOWE)J
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Wroctaw

(72) SZTYLINSKI LESZEK

(54) Sposob odczytywania albo dokonywania
zapisu w transponderze RFID oraz system RFID
i transponder RFID stuzacy do realizacji tego
sposobu

(57) Sposdb odczytywania albo dokonywania zapisu w transpon-
derze RFID charakteryzuje sie tym, ze odczyt albo zapis danych
w pamieci transpondera RFID umiejscowionego w obszarze pola
elektromagnetycznego czytnika RFID dokonuje sie dopiero po wy-
taczeniu kompensujacego pole elektromagnetyczne czytnika RFID
pola elektromagnetycznego generowanego przez uktad generadji
pola elektromagnetycznego (4) umiejscowionego przed anteng

transpondera RFID. Transponder zbudowany z dielektrycznego
nosnika na ktérym umiejscowiona jest antena oraz ztaczony z nig
zawierajacy pamiec uktad elektroniczny charakteryzuje sie tym,
Ze wyposazony jest w umiejscowiony po jednej ze stron dielek-
trycznego nosnika (1) ukfad generacji pola elektromagnetycznego.
System RFID zbudowany z co najmniej jednego czytnika RFID oraz
co najmniej jednego transpondera RFID charakteryzuje sie tym,
ze przy antenie transpondera RFID umiejscowiony jest kompensu-
jacy pole elektromagnetyczne czytnika RFID, ztaczony z uktadem
sterujacym (7) ukfad generacji pola elektromagnetycznego (4).

(9 zastrzezen)
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Al (21) 409749 (22) 20141009
51) GT0H 7/00(2006.01)

1) SWITA ROBERT, Kofobrzeg
2) SWITA ROBERT

4) Sposoéb konwersji obrazu na dzwiek przestrzenny
w standardzie MIDI

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb generowania dzwieku
przestrzennego na podstawie potozenia, ksztattu, wielkosci i bar-
wy obiektu rozpoznanego na obrazie. Obiekty graficzne dzielone
sq na kilka pionowych kolumn, ktérych wysokos¢ decyduje o cze-
stotliwosci granej nuty. Potozenie Zrodta dzwieku nuty jest okre-
slone przez $rodek geometryczny kolumny. W przypadku, gdy
kolumna skfada sie z kilku odcinkéw, grany jest akord z nut o cze-
stotliwosciach zaleznych od agregacyjnej dtugosci odcinkéw ko-
lumny. Uzycie prébek instrumentéw muzycznych i standardu MIDI
do generowania takiego dZwieku jest rowniez czescia wynalazku.
(5 zastrzezen)

Al (21) 409750 (22) 20141009

(51) G10K 15/06 (2006.01)
HO1T 2/00 (2006.01)
B06B 1/00(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISE AWA STASZICA W KRAKOWIE, KRAKOW
(72) PALA DAMIAN; KAMISINSKI TADEUSZ; ZYDRON PAWEL;
RUBACHA JAROStAW

(54) Sposob wytwarzania dzwieku oraz elektroiskrowe
Zrédto dzwieku, zwtaszcza do akustycznych badan
modelowych

(57) Za pomoca ukladu tadowania (1) sterowanego cyfrowo
mikrokontrolerem (10), a przy uzyciu energoelektronicznego
przeksztattnika w topologii FLYBACK, reguluje sie napiecie pra-
du statego w zakresie wartosci od okoto 200 V do okoto 1200 V,
do ktérego tadowany jest kondensator impulsowy (2). Regulowa-
ne napiecie podaje sie na gtdwne elektrody (4) iskiernika (3). Nato-
miast w uktadzie zaptonowym (6) sterowanym za pomoca systemu
wyzwalania (7), ktéry to system jest sterowany przez mikrokontro-
ler (10) wytwarza napiecie o wartosci okoto 12 kV, ktére podaje sie
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na zaptonowa elektrode (5) iskiernika (3) wyzwalajac wytadowanie
elektryczne wytwarzajace dzwiek. W chwili wyzwalania wytado-
wania elektrycznego w iskierniku (3), mikrokontroler (10) odfacza
sie galwanicznie od uktadu tadowania (1) i od zasilania (11). Mikro-
kontroler (10) stale izoluje sie galwanicznie od systemu wyzwala-
nia (11). Elektroiskrowe Zrédto dZzwieku, ma ukfad fadowania (1) be-
dacy energoelektronicznym przeksztattnikiem DC/DC w topologii
FLYBACK sterowanym cyfrowo. Uktad ten jest potaczony z konden-
satorem impulsowym (2), ktérego okfadki potgczone sg z elektroda-
mi gtéwnymi (4) iskiernika tréjelektrodowego (3). Elektroda zapto-
nowa (5) iskiernika trojelektrodowego (3), potgczona jest z uktadem
zaptonowym (6), bedacym energoelektronicznym przeksztattni-
kiem DC/DC w topologii FLYBACK z wbudowanym powielaczem
diodowo-kondensatorowym. Uktad tadowania (1) pofgczony jest
za posrednictwem linii sterujacej z mikrokontrolerem (10). System
wyzwalania (7) potaczony jest z uktadem zaptonowym (6) oraz mi-
krokontrolerem (10).

(10 zastrzezen)

DZIAt H

ELEKTROTECHNIKA

Al (21) 409748 (22) 20141009

(51) HOTL 21/00(2006.01)
HO1L 21/203 (2006.01)
HO1L 21/316 (2006.01)
HO1L 21/32(2006.01)
HO1L 31/00(2006.01)
HO1L 31/0236 (2006.01)

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
72) KACZMARSKI JAKUB; GROCHOWSKI JAKUB

Sposéb wytwarzania przezroczystej amorficznej
warstwy pétprzewodnika tlenkowego indowo-
-galowo-cynkowego (IGZ0) o rozwinietej
powierzchni

(57) Sposéb wytwarzania przezroczystej amorficznej warstwy
potprzewodnika tlenkowego indowo-galowo-cynkowego (IGZ0O)
o rozwinietej powierzchni wedtug wynalazku realizowany jest
za pomocy reaktywnego rozpylania katodowego. W sposobie
tym, najpierw podtoze pokrywa sie warstwa emulsji $wiattoczutej
0 grubosci > 500 nm i wygrzewa sie w temperaturze 80 - 100°C,
przez co najmniej 3 minuty. Nastepnie podfoze to umieszcza sie
w komorze urzadzenia do rozpylania katodowego w odlegtosci
4 £ 2 cm od targetu InGaZnO,, i prowadzi sie osadzanie w atmos-
ferze argonu i tlenu. Po zakonczeniu osadzania usuwa sie emulsje
Swiattoczutg w rozpuszczalniku organicznym.
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(1 zastrzezenie)

Al (21) 409645 (22) 201409 30

(51) HO2H 9/00(2006.01)
HO1F 27/28 (2006.01)

(71) ELGOR + HANSEN SPOtKA AKCYINA, Chorzéw
(72) BAZAN tUKASZ; DIEDERICHS RYSZARD;
GAJDA WOJCIECH; PTAK KRZYSZTOF;
ZYCH KRZYSZTOF

(54) Ukfad zasilania urzadzen iskrobezpiecznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest uktad zasilania urzadzen iskro-
bezpiecznych, znajdujacy zastosowanie szczegdlnie w gérnic-
twie podziemnym. Zgodnie z wynalazkiem filtr (EMI1) z elementem
indukcyjnym (FE1) dwuuzwojeniowym o uzwojeniach wykonanych
na wspolnym rdzeniu przeciwsobnie, wiaczony jest miedzy re-
gulatorem napiecia (REG1) a odbiornikiem zasilania (LOADT) i jest
pofaczony jedng parg zaciskéw jednoimiennych (1, 2) do regula-
tora napiecia (REGT), a drugg parg zaciskéw jednoimiennych (3, 4)
przytaczony jest do odbiornika zasilania (LOAD?1). Jednoczesnie
filtr (EMI1) ma element (FET) dwuuzwojeniowy, zbocznikowany
co najmniej jednym, a korzystnie dwoma, wtgczonymi réwnole-
gle ogranicznikami napiecia (ON1, ON2), przyktadowo w postaci
diod Zenera.

(5 zastrzezen)
Urzadzenic iskrobezpicezne IS
PS REG1 EMII LOADL
+Vzas| 1 FEL 4 Vee
T T
WE wy| | onifg $ON2
Q’VY\
i 3 3
COMin| CC%Min C(%M CéM
R
R> ZmaxFE1

Al (21) 409723 (22) 20141007
) HO2K 1/16 (2006.01)

) POLITECHNIKA SLASKA, Gliwice

2) KRYKOWSKI KRZYSZTOF; HETMANCZYK
JANUSZ; MAKIELA DAWID; MIKSIEWICZ ROMAN;
GALUSZKIEWICZ ZBIGNIEW; KOLANO ROMAN;
KOLANO-BURIAN ALEKSANDRA; POLAK MARCIN

(54) Stojan zwfaszcza do wysokoobrotowego
silnika PM BLDC

(57) Stojan zwhaszcza do wysokoobrotowego silnika PM BLDC
ze ztobkami pdtotwartymi, charakteryzuije sie tym, Zze ztobki (a1, a2,
b1, b2, c1, d2), w ktérych sg umieszczone uzwojenia fazowe $redni-
cowe al-a2, b1-b2, c1-c2 s pototwarte o rozwarciu nie wiekszym
nizd < 2 mm i przesuniete wzgledem siebie o 120°.

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 409724 (22) 20141007
1) HO2K 15/03 (2006.01)
1

) POLITECHNIKA SLASKA, Gliwice
2) KRYKOWSKI KRZYSZTOF,
HETMANCZYK JANUSZ; MAKIELA DAWID;
MIKSIEWICZ ROMAN; GALUSZKIEWICZ ZBIGNIEW
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